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摘要(译)

本发明提供一种以高成品率、低成本制造高度可靠的显示器件的方法。
根据本发明，在像素电极上形成间隔物，以当形成场致发光层时保护像
素电极层不因掩模而损伤。此外，通过用密封材料将包含具有水渗透性
的有机材料的层密封在显示器件中，并且使密封材料和含有有机材料的
层不连接来防止由污染比如水分引起的发光元件的劣化。由于密封材料
形成在显示器件中的驱动器电路区的一部分中，因此还可以实现显示器
件的帧边框狭窄化。
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